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摘要(译)

本发明属于显示技术领域，具体涉及一种OLED像素结构和OLED显示装
置。 OLED像素结构包括薄膜晶体管和OLED器件，薄膜晶体管设置有用
于控制OLED器件是否发光的驱动电极，其中像素结构包括透射区域和反
射区域，其中提供通过延伸驱动电极形成的反射层。有益的优点是OLED
像素结构可以有效地提高光源的利用率和显示面板的利用率。
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